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0d 1987 roku

Ztacze rownolegte (trojnik) MC4-Evo2

Ztacze rownolegte (trojnik) MC4-Evo2 przeznaczone jest do wykonywania potaczen rownolegtych fancuchéw
modutdw PV. Kompatybilny ze ztaczami MC4 oraz MC4-Evo2. Napiecie do 1500V zgodnie z IEC 62852 i UL 6703:

32.0196

Rodzaj ztgcza

PV-AZB4-Evo 2-UR

32 0197

Rodzaj ztacza
PV-AZS4-Evo 2-UR

Rozgatezniki (splittery) i bezpieczniki liniowe

Rozgatezniki i bezpieczniki liniowe MC4-Evo2 Y, z przewodem o przekroju 6 mm?. Dzieki unikalnemu procesowi
produkcji poprzez wulkanizacje zapewniajg wysoka ochrone oraz najlepsza wydajnosc w rowniez w trudnych
warunkach atmosferycznych. Gwarantuja dtugotrwate i stabilne potaczenia przy minimalnych stratach energii
i niskim wytwarzaniu ciepta. tatwe i szybkie w instalacji:

* Dostepne rozne warianty. Zapytaj: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl
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W ofercie rowniez profesjonalne narzedzia do montazu ztaczy MCa i Evo 2. Skontaktuj sie z nami,
aby poznac petna oferte i dostepnosc.
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Zakres temperatur otoczenia -40°C..+85°C (TUV/UL)

Oryginalne ztgcze MC4

na przewod

Ztacze kablowe zenskie
PV-KBT4

G6rna temperatura graniczna

105°C

Stopien ochrony, po potaczeniu

IP65/IP68 (1 m, 1h)

Stopien zanieczyszczenia 3
Maks. rezystancja styku ztacza 0,25 mQ
Znamionowe napiecie impulsowe 16 kV
System styku MULTILAM
Rodzaj potaczenia Zaciskane

Materiat styku

Miedz cynowana

Materiat izolacyjny PC/PA
System blokowania/zabezpieczenie Zatrzaskowy
Klasa ochrony przeciwpozarowej UL94:v-0
Odpornos¢ na amoniak (wg DLG), Tak

test mgty solnej

Certyfikaty: TUV Rheinland R 60127190, TUV Rheinland 2 PfG
2330 R 60087448, UL E343181

Ztacze kablowe meskie
PV-KST4

Sr. zewn. kabla IEC 62852
Typ
V DC

4 1100 39

32.0014P0001-UR PV-KBT4/61-UR X 50-6,0
6 1100 39
4 1100 39

32.0015P0001-UR PV-KST4/61-UR X 50-6,0
6 1100 39
4 1100 39

32.0142P0001-UR PV-KBT4/6X-UR X 55-7.4
6 1100 39
4 1100 39

32.0143P0001-UR PV-KST4/6X-UR X 55-74
6 1100 39
4 1100 39

32.0016P0001-UR PV-KBT4/611-UR X 70-88
6 1100 39
4 1100 39

32.0017P0001-UR PV-KST4/611-UR X 70-88
6 1100 39
32.0034P0001 PV-KBT4/10Il X 70-88 10 1000 45
32.0035P0001 PV-KST4/10ll X 70-88 10 1000 45

*dostepny wariant na przewod 2,5 mm?. Zapytaj: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl

Uwaga:
Niepotaczone ztgcza muszg by¢ chronione przed zanieczyszczeniami za pomocg zaslepek Staubli PV-BVK4 - zaSlepka uszczelniajgca gniazdo MC4
Polska Platforma Technologiczna Fotoniki PPTF

oraz PV-SVK4 - zaslepka uszczelniajgca wtyk MCé4.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki SR

Nalezymy do:

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Polski Zwigzek Pracodawcow Sektora Kosmicznego




Oryginalne ztgcze MC4-Evo?2
na przewod

Ztacze kablowe zenskie
PV-KBT4-Evo 2A

Ztacze kablowe meskie
PV-KST4-Evo 2A

Dane techniczne

Zakres temperatur otoczenia

-40°C... +85°C (IEC/UL)

Goérna temperatura graniczna 115°C (IEC)
Stopien ochrony, po potaczeniu IP65/IP68 (1 m, 168 h)
Stopien ochrony, bez potaczenia IP2X
(aspoppton O g

Rezystancja styku ztaczy <0,2mQ
System I?Iokuja_cy/ Zatrzaskowy
zabezpieczenia
System styku MULTILAM
Rodzaj obrobki Zaciskanie

Ostrzezenie

Nie odtaczac pod obcigzeniem

Materiat styku Miedz cynowana
Materiat izolacji PA
Klasa odpornosci ogniowej UL94-Vvo
Maksvmalna wysokos¢ nad 5000 m
poziomem morza podczas pracy
Poziom temperatur zgodnie Poziom 2

z|ECTS 63126

Certyfikaty: TUV Rheinland R 60127169, UL E343181

; Sr. zewn. kabla IEC 62852
Gniazdo

4 1500 45
32.0316P0001 PV-KBT4-Evo 2A/61 X 4,7-6,4

6 1500 53

4 1500 45
32.0317P0001 PV-KST4-Evo 2A/6l X 4,7-6,4

6 1500 53

4 1500 45
32.0318P0001 PV-KBT4-Evo 2A/6X X 59-7,3

6 1500 53

4 1500 45
32.0319P0001 PV-KST4-Evo 2A/6X X 59-7,3

6 1500 53

4 1500 45
32.0320P0001 PV-KBT4-Evo 2A/6l1 X 6,4-8,4

6 1500 53

4 1500 45
32.0321P0001 PV-KST4-Evo 2A/6l1 X 6,4-8,4

6 1500 53
32.0322P0001 PV-KBT4-Evo 2A/10X X 5,9-7,3 10 1500 69
32.0323P0001 PV-KST4-Evo 2A/10X X 59-7,3 10 1500 69
32.0324P0001 PV-KBT4-Evo 2A/10Il X 6,4-8,4 10 1500 69
32.0325P0001 PV-KST4-Evo 2A/10ll X 6,4-8,4 10 1500 69

*dostepny wariant na przewod 2,5 mm?2. Zapytaj: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl

Firma Semicon Sp. z 0.0. zapewnia bezpieczenstwo dostaw oraz
najwyzszg jakosc produktow, co jest potwierdzane przez zewnetrzne
jednostki certyfikujace: IQNET, Centrum Certyfikacji Jakosci i DEKRA.

CERTIFIED
MANAGEMENT

Jednostki te przeprowadzajg ocene zgodnosci wdrozonych systemow SYSTEM
zarzadzania jakoscia: 1SO 9001:2015, AQAP 2110:2016, EN 9120:2018,

ISO 14001:2015, EN 1SO 13485:2016.

Quality Management
DINEN 9120

PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015

AQAP 2110:2016



Oryginalne ztgcze MC4

Zakres temperatur otoczenia

-40°C...+85°C (TUV/UL)

panelowe (do rozdzielnic)

Gérna temperatura graniczna

105°C

Stopien ochrony, po potaczeniu

IP65/IP68 (1 m,1 h)

Gniazdo panelowe zefskie

Stopien ochrony, bez potaczenia IP2X
Stopien zanieczyszczenia 3
Maks. rezystancja styku ztacza 0,25 mQ

Znamionowe napigcie impulsowe 16 kV
System styku MULTILAM
Rodzaj potaczenia Zaciskane

PV-ADBP4-52

Materiat styku MiedZ cynowana
Materiat izolacyjny PC/PA
System blokowania/
} ) Zatrzaskowy
zabezpieczenia
Klasa ochrony przeciwpozarowej UL94:V-0

Certyfikaty: TUV Rheinland R 60127181, UL E343181

Wtyk panelowy meski
PV-ADSP4-S2
SzerokoSc
otworu
Typ Wtyk zaciskowego

Lo 1250 39

32.0078P0001-UR PV-ADBP4-S2-UR/6 58
6 1250 45
4 1250 39

32.0079P0001-UR PV-ADSP4-52-UR/6 5,8
6 1250 45
32.0150P0001 PV-ADBP4-52/10 6,5 10 1250 51
32.0151P0001 PV-ADSP4-52/10 6,5 10 1250 51

*dostepny wariant na przewod 2,5 mm?. Zapytaj: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl

Uwaga:

W przypadku stosowania gniazd panelowych w obudowach (dotyczy np. producentow inwerteréw) nalezy pamietaé, ze minimalna grubos¢ Scianki

z tworzywa sztucznego powinna wynosi¢ od 1 mm do 6 mm, a w obudowach metalowych od 1 mm do 4 mm. W przypadku podciecia lub przekroczenia
grubosci Scianki mozliwos¢ zastosowania gniazda panelowego w aplikacji koncowej musi zostac zweryfikowana przez instalatora

Zt3cza MC4 i MC4-Evo?2 firmy Staubli przeznaczone s3 szybkiego i precyzyjnego taczenia przewodow
fotowoltaicznych w catej instalacji, jako interfejs pomiedzy panelami, inwerterem, mikroinwerterami
i optymalizatorami. Odgrywaja niezwykle wazna role, poniewaz to przez nie przechodzi cata energia.
Moga byc montowane na przewodach o srednicy do 10 mm?, bezposrednio za pomocg gwintow

SrausBLr

lub na ptycie perforowanej, z wykorzystaniem zawartej w zestawie plastikowej nakretki.
Sa dostepne rowniez jako gotowe kable wykonane wedtug specyfikacji klienta.




Oryginalne ztacze MC4-Evo2

panelowe (do rOZdZ|e|nIC) Za’lkres temperaturotocz.enia -40°C...+90°C (TUV/UL)
Gorna temperatura graniczna 115°C
Stopien ochrony, po pofaczeniu IP65/1P68 (1 m/1 h)
Stopien zanieczyszczenia 3
Maks. rezystancja styku ztacza 0,25 mQ
Znamionowe napiecie impulsowe 16 kV
System styku MULTILAM
Rodzaj potaczenia Zaciskane
Ghiazdo panelowe zefiskie Materiat styku MiedZ cynowana
PV-ADBP4-Evo 2A Materiat izolacyjny PC/PA
System blokowania/zabezpieczenie Zatrzaskowy
Klasa ochrony przeciwpozarowej UL9S4:V-0
Odpornos¢ na amoniak (wg DLG), Tak
test mgty solnej

Certyfikaty: TUV-Rheinland R 60127171, UL E343181

Wtyk panelowy meski
PV-ADSP4-Evo 2A

X

Szerokosc
otworu
zaciskowego

IEC 62852

4 1500 42
32.0346P0001 PV-ADB4-Evo 2A/6 58

6 1500 47

4 1500 42
32.0347P0001 PV-ADS4-Evo 2A/6 X 58

6 1500 47
32.0352P0001 PV-ADB4-Evo 2A/10 X 6,5 10 1500 62
32.0353P0001 PV-ADS4-Evo 2A/10 X 6,5 10 1500 62

*dostepny wariant na przewod 2,5 mm?. Zapytaj: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl

Uwaga:

W przypadku stosowania gniazd panelowych w obudowach (dotyczy np. producentéw inwerterdw) nalezy pamietaé, ze minimalna grubos¢ Scianki

z tworzywa sztucznego powinna wynosi¢ od T mm do 6 mm, a w obudowach metalowych od 1 mm do 4 mm. W przypadku podciecia lub przekroczenia
grubosci Scianki mozliwo5¢ zastosowania gniazda panelowego w aplikacji koncowej musi zostac zweryfikowana przez instalatora

Oryginalne ztgcza MC4 i MC4-Evo2 s3 kompatybilne ze soba oraz catg rodzing produktow
MC4 Staubli. MC4 jest zatwierdzony dla DC 1000 V/(IEC) i DC 1500 V (UL), natomiast MC4-Evo2
dla DC 1500 V (IEC, UL). Niepotaczone zt3cza muszg byc chronione przed zanieczyszczeniami
przy pomocy zaslepek: PV-BVK4 do gniazda i PV-SVK4 do wtyku.




Innowacyjne produkty Innowacyjne technologie

Oryginalne ztgcze MC4-Evo
READY

Zakres temperatur otoczenia

Dane techniczne

-40°C...+85°C (TUV/UL)

Gorna temperatura graniczna

115°C

Ztacze fotowoltaiczne gotowe do uzycia bez koniecznosci stosowania specjalnych
narzedzi do zaciskania.

Stopien ochrony, po potaczeniu

IP65/1P68 (1 m, 1 h)

Technologia snap-in polega na montazu (wsunieciu) odizolowanego przewodu Stopien zanieczyszczenia 3
w zacisk sprezynowy.
Szybkie i tatwe w instalagji. Maks. rezystancja styku ztgcza 0,5mQ
Stopien ochrony, bez potaczenia 1P2X
System styku MULTILAM

Ztacze kablowe zenskie

Rodzaj potaczenia

Zacisk sprezynowy
(potaczenie bez uzycia
narzedzi)

test mgty solnej

MC4-Evo Ready Materiat styku Miedz cynowana
Materiat izolacyjny PA
System blokowania/zabezpieczenie Zatrzaskowy
Klasa odpornosci ogniowej UL94-V0
Odpornos¢ na amoniak (wg DLG), Tak

Ztacze kablowe meskie
MC4-Evo Ready

Certyfikaty: TUV-Rheinland R 60174999

Szerokosc
otworu IEC 62852
Gniazdo zaciskowego
b (mm)
4 1500 30
32.0030 PV-KBT4-Evo READY X 5,4-7,6
6 1500 30
4 1500 30
32.0029 PV-KST4-Evo READY X 5,4-7,6
6 1500 30

Oryginalne ztgcze MC4 Evo 2000

Zakres temperatur otoczenia

-40°C...+85°C (IEC/UL)

Ztacza zatwierdzone do napie¢ do DC 2000 V.

Znamionowe napiecie impulsu

27.2kV (DC2000 V)

Stopien ochrony, po potaczeniu

IP65/1P68 (1 m, 1 h)

Kategoria przepigciowa CAT Il
Maks. rezystancja styku ztacza <0,2mQ
Stopien ochrony, bez potaczenia IP2X
Ztacze kablowe zenskie System styku MULTILAM
PV-KBTA-Evo 2000 Rodzaj potaczenia Zaciskowy

Materiat styku Miedz cynowana
Materiat izolacyjny PC
System blokowania/zabezpieczenie Zatrzaskowy
Klasa odpornosci ogniowej UL94-V0
Odpornos¢ na amoniak (wg DLG), Tak

test mgty solnegj

Ztacze kablowe meskie
PV-KST4-Evo 2000

Certyfikaty: TUV-Rheinland R 50608124, UL E343181

Szerokos¢
otworu IEC 62852
Gniazdo zaciskowego
b (mm)
4 2000 42
32.0484P0001 PV-KBT4-Evo HV2/6X X 5,5-7,4
6 2000 47
4 2000 42
32.0485P0001 PV-KST4-Evo HV2/6X X 5,5-7,4
6 2000 47

*dostepny wariant na przewod 10 mm?. Zapytaj: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl
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SEMICON®

Warszawa

Gtéwna siedziba i dziat badawczo-rozwojowy
¥ Dziat montazu elektroniki

Kontakt

Gtowna siedziba Semicon Sp. z 0.0.

Zapytania: aleksandra.ozieblo@semicon.com.pl
Zamowienia: zamowienia@semicon.com.pl

ul. Zwolenska 43/43a

04-761 Warszawa

+48 661 650 500

+48 22 61564 31

Dziat szablonow SMT
Gtowny magazyn

Dziat montazu elektroniki

Zapytania: EMSinquiry@semicon.com.pl
Zamowienia: EMSorder@semicon.com.pl
Informacje ogélne: EMSinfo@semicon.com.pl
ul. Ezopa 71a
04-805 Warszawa
+4822 6126792
+48 22 825 24 64

Dziat modutow laserowych
lasery@semicon.com.pl

ul. Zwolenska 43/43a

04-761 Warszawa

+48 226157371

Dziat szablonow SMT

szablony@semicon.com.pl
ul. Zakretowa 4

05-077 Warszawa

+48 2261527 05
+4822 102 22 50

Dziat konwertingu materiatow

tasmy@semicon.com.pl
ul. Zakretowa 4

05-077 Warszawa
+4822 102 22 52
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SEMICON

.
WARSZAWA

Gtowny magazyn

(czynny pon-pt, 8:00-16:00)
radomszczanska@semicon.com.pl
ul. Radomszczanska 19

04-764 Warszawa

+48 22 61583 40

+48 607 180 600

semicon.com.pl




